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EMIS — az anvagokra vonatkozo adatok
elektronikus publikacios szolgalata

Bevezetés

A bibliografiai adatbazisok elddllitoja a jovor te-
kintve nem hagvhatja figvelmen kiviil a szam- vagy
tényszer(i adatbankok irdanti igényt. Ezek az adat-
bankok. amelvek optimilis estben kiértékelt és dsz-
szehasonlitott adatokat tartalmaznak, nem verse-
nveznek a bibliogrifiai szolgdltatisokkal, hanem ki-
egészitik oket.

Az EMIS (Electronic Materials Information Ser-
vice = Elektronikus Anyaginformicios Szolgilat) a
szilard halmazallapoti anvagok adatbankja. egvben
a rajuk vonatkozo szdmszerd adatok elektronikus
publikicios eszkoze. Az EMIS hozziférést nyujt
mind a lénveges adatokhoz, mind pedig az adatokal
tartalmazo forrasokhoz. Amellett, hogy rendelke-
zésre bocsatja a szakirodalmi forrdsokbol nvert ada-
tokat, lehetové teszi az eredeti adatok publikildsait
is. gy egvesiti az anyagok tulajdonsagaira vonatkozo

adatbank és az ezen anyagok szdllitdira vonatkozo
informicios szolgalat jellegzetességeit.

Az EMIS kifejlesztésében az INSPEC (Interna-
tional Information for the Physics and Engineering
Communities = Nemzetkozi Tajékoztlato Szolgal-
tatas Fizikusoknak és Mérnokoknek) szakértdin
kiviil részt vettek az iparban ¢s az egvetemeken dol-
g0z6 kutatok is, akik koziil sokan miig kdzremi-
kodnek a szelekcioban és a bemeneti rekordok
etbirdlasaban.

Az EMIS adatbank sorai

Az EMIS két sorbal (fajl) dll:
¢ az anvagok tulajdonsigainak sora,
¢ az anvagok szdllitoinak sora.

Az anyagtulajdonsigok sora mintegy 10000
adatrekordot tartalmaz. amelyvek tobbségiikben a
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[¢lvezetdket alkalmazo  eszkozokhoz = sziikséges
anvagokra vonatkoznak. Ez az adatbank magja.

Az anvagszallitok soranak 200 rekordja a terme-
Iéshez. fejlesztéshez, kutatishoz sziikséges anvagok
szallitoirol ad informaciot, a legkisebbektél a legna-
avobbakig egyardnt,

Az anyagtulajdonsagok soranak rekordtipusai

A rekordok. amelvek egy bizonvos anyag cgy bi-
zonvos tulajdonsdgdrol tartalmaznak adatokat, négy
tipusba sorolhatok.

Tudomamyos folvoiratokban ¢és konferenciaanva-
cokban publikdlt cikkekbil nvert adatok képezik az
adatbank magjat. Micl6tt a rekordot elkészitenék az
EMIS szamira, szakérték nézik at a cikket, hogy a
kélséges adatokat kisziiriek. Egy cikkrdl természete-
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sen 16bb rekordot is készithetnek az EMIS szerkesz-
téségének belsé munkatarsai. A rekord tomor szo-
vege ldjékoztat arrol, hogy miként dllitottak eld a
kérdéses anyagot, és milven mérési technikit alkal-
maztak: magukat az adatokat tablizatos formiban
kozli, s megadja a forrastis (/. abra).

Azoknak a rekordoknak a (obbsége, amelvek
nem az adatbizis magjihoz tartozo anyagokrol tijé-
koztatnak, keézikonvvekbdl, ismertetésekbil, kiilinféle
dsszeallitasokbol ered. s csupan az adatokat és forra-
sukat tartalmazza.

A harmadik tipusba tartoznak az olvan, eredeti
adarok rekordjai, amelveket a szerzok — élve az
EMIS dltal nyajtott elektronikus publikacios Icheté-
séugel — eliszir in tettek kozzé. Fz nem zirja ki
azt. hogy egy késobbi idopontban eredménveiket
hagyominyos formaban vagy kimeritébb leirdsban
is kozreadjak. Nem meglepd, hogy egvelore kevés
kutaté vilasztja a publikdlasnak ezt a modjat; min-

RN=]11148

As2 flux. For more details seec

Electron mobili'y ( 300 dep K ) decreased monotonically with increasing
S{ concn over t!le whole range.

Tynical mobilit. vs Si flux data for various substrate temperatures
were as follows ( from graph ):

[The S1 flux is expressed as intended free electron concn, {.e. that
which would be achieved if every incidert Si atom were to occupy a
donor site]

For growth at R.0 deg K usinp As2:

mobhility 2500 1800 1200 cm*2/V/s
intended free e concn 2 8 15 X 10%18/cm*3
For growth at BE/C deg K usinp Asd

mobility 2800 1700 L4nn cm*2/V/s
intended free e concn 1.3 55 9 X 10*18/cm*3
For prowth at B'0 deg K using Asd

mohility 2400 1900 1268 em*2/V/s
intended free e concn 2.5 4,5 15 X 10*18/cm*3

The results suppested that autocompensation occurs to a significant
extent for Si conens above 5.5 X 10%18/cm*3.
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denesetre azok, akik kozremiikodtek az EMIS kifej-
lesztésében, mar villalkoztak ilven tipust rekordok
eloallitasara. E rekordok szerkezete nagyon hasonlit
a folvoiralcikkekbol késziilt rekordokéhoz.

A rekordok negvedik tipusa az Gan. adatszemle
(datareview — 2. ahra). Ezeket az dsszeallitasokat
vagy attekintéseket eldszor az EMIS publikalja, és
az a szerepiik, hogy osszevessck és értékeljék a kii-
[onboz6  forrasokbol eredd, de ugvanannak az
anvagnak egy bizonvos tulajdonsdgira vonatkozo
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adatokat. Az adatszemlék egy részét maguk a kuta-
tok készitik, s 0k revidealjak a szerkesztdség mun-
katarsai dltal készitett adatszemléket. Maig mintegy
100 adatszemle késziilt; a benniik feldolgozott
adatrekordokat 1orolték a sorbol. Az adatszemlék-
ben feldolgozott anvagokra, ill. tulajdonsagokra vo-
natkozo ajabb  folvoiratcikkekbd!l  természetesen
ujabb rekordok késziilnek, amelyek mindaddiy sze-
repelnek a sorban, amig be nem dolgozzik ket az
adatszemlékbe.
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All the membhers of Group IV produce donor activity when implanted
and annealed [1). The most widely studied member of this group is
silicon [2], [3]. When doses of less than 10*14 Si+/cm*2 are
post=implant annealed at 750 dep C for a few minutes under a
suitable encapsulant more than AN% of the implanted fons hecone
electrically active [2]. The percentape activity is sliphtly
greater when the suhstrate is heated to more than 150 cdep C during
implantation [4]). These authors also found that the mobility of the
{implanted layer was preater for the hot Implant. At the hipgh dose
of 10*%15 Si+/cm*2 preater activity was obtained from a room
temperature implant [1] and the peak carrier concentration exceeded
1019 electrons/cm*3. Implanted silicon is penerally a slow
diffusing species in InP, althoupgh slipht diffusion was observed
[1] for a hot fmplant of 10#%15 Si+/cm*2 annealed at 750 dep C.

The heavier species (Ge+,5n+) bhoth plve about 50% electrical actiwvity
after suitably annealinp doses of less phan 10%14 fons/cm*2 [1].
Again, implanting the {nns Into heated substrates produced preater
electrical ac:ivation of the {fons and preater mobility of the

ifmplanted lay~r. A high dose of

10%15 Ge+/em*2 implanted at roon

temperature and annealed at 750 dep C produced a sheet carrier
concentration of 2 X 10*]4 electrons/cm*2,

The light species C+, when inplanted

to a dose of 10%14 C+/cm*2

only became 5% active after annealing at 750 dep C [1].

In summary, the implanted species S5i+, Ge+, Sn+ are all efficiently
activated hy innealing ot 750 deg C and can produce heavily doped
n-type InP. llawever, implanted C+ does not seen suitable as a

donov species in InP.
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Online keresés az EMIS-hdl

Az adatbank minden rekordidhoz tartozik egy
amagkod és egy tulajdonsaghkad; e kodok teljes lis-
tijat az EMIS haszndlati segédlete tartalmazza. A
hasznalok a kodok segitségével kereshetik ki a rele-
vins rekordok cimeit; a keresésnek ebben a szaka-
szaban lehet mar informaciot nyerni a forrasokrol
¢és a rekord tipusarol. A kivilasztott rekord teljes
szovege Ujabb utasitasra vilik hozziférhetdvé. Ha
az adatbank rekordjainak szamit a jovoben is 10 000
koriil lehet tartani, ez az egvszeri keresési stratégia
tovabbra is alkalmazhato lesz. s egy-egv kereseés
nem fog talzott szamu rekordot eredményezni.

(“)sszofnglalﬁs

Az EMIS adatbank nyilvinos hozzaférhetaségé-
nek néhany éve alatt az INSPEC értékes tapasztala-
tokat szerzett természettudosok és mérnokok ada-
tokkal valo ellatisa terén. A leglényegesebb 1énye-
zonek az bizonvult. hogy milven mértékben sikeriil
veliik az egvuttmikodést kibontakoztatni. Tevé-
kenvséglik az EMIS-ben:
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4 szelektiljak az adatokat az adatbank szamaira,

¢ clbirdljik az adatrekordokat.

¢ elbiriljik a szerkesztiség altal készitett adatszem-
léket,

¢ adatszemléket készitenek az EMIS rekordjaibol.

# tandcsokkal segitik a gyiijlést és a fejlesztést.
Ennek az egviittmiikddésnek nemcsak az adatok

gvijtésében és oOsszevetésében nyilvanul meg a

haszna. hanem segiti kiértékelésiiket és az adat-

bankba valo témoritésiiket is. igy az adatbank anél-

kiil tajékoztat az uj fejleményekrdl és az elézmé-

nvekrdl, hogy talterhelné a hasznalot informacioval,
A numerikus adatbankok jovéje nvilvanvaldan

azon mulik, mennvire sikeriil a haszndlokat kifej-

lesztésiikbe és elaallitasukba bevonni.

/CANNON, Ch.: EMIS — the electronic publica-
tion of materials data.= Information Services
and Use, 5. két. 5. sz. 1985. p. 121—126./
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